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CURSO IMPARTIDOS: 
 
Cálculo Diferencial e Integral 
Métodos Numéricos 
Geometría Analítica en el Espacio 
Ecuaciones diferenciales 
Dispositivos Electrónicos 
Circuitos Eléctricos 
Electrónica Analógica. 
Electrónica Digital o circuitos digitales 
Control analógico o Control Automáticos 
Electrónica de Potencia 
Medición e Instrumentación 
Instrumentación y Control de Procesos Ind. (nivel maestría) 
Instrumentación Industrial 
Instrumentación y Control 
Sistemas Lineales Multivariables (nivel maestría) 
Temas selectos de Investigación (nivel maestría) 
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 Integrante del Cuerpo Académico de telecomunicaciones 
 Participación en el proyecto de incremento a la matricula en programas nuevos. 

(apartado d). 
 Participación en la planeación y diseño del nuevo programa educativo de 

Ingeniería en Mecatrónica. 
 Gestor de ingeniería Mecatrónica (2009-2010) 
 
 
 
 



PROYECTOS: 
 
 Diseño e Implementación del tablero Electrónico de béisbol del estadio 

Resurgimiento en la UNACAR (Responsable). 
 Medición del amonio de peceras para determinación temprana de estress que 

sufren los peces. (Participante). 
 Análisis y diseño de un sistema de control para la regulación de variables de 

cámaras de secado. (Participante). 
 Diseño óptimo de un cargador de baterías para un sistema fotovoltaico 

(Responsable). 
 Modelado y Caracterizado de Dispositivos Electrónicos de Potencia 

(Responsable). 
 Desarrollo e Implementación de Técnicas de Detección de Fallas en el IGBT 

para su Aplicación en Sistemas de Electrónica de Potencia (Responsable). 
 Análisis y Diseño de un Inversor-Motor Tolerante a Fallas bajo el Enfoque de 

Redundancia Material (Responsable). 
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 Profesor investigador de tiempo completo Titular B 
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Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC de la Universidad Autónoma 
del Carmen. 

 Es integrante del Cuerpo Académico C.A. de Telecomunicaciones evaluado como 
CA en consolidación, el cual actualmente está registrado ante el Programa de 
Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) y de la Subsecretaria de Educación 
Superior e Investigación Científica (SESIC) de México. 

 Reconocimiento a la trayectoria académica por el PROMEP (2010-2011) 
 Reconocimiento al perfil deseable por el PROMEP (2011-2014) 
 
 
LINEAS DE INTERES: 
 

 Dispositivos Semiconductores Electrónicos de Potencia 
 Calidad de la Energía Eléctrica 
 Control tolerante a fallas en máquinas eléctricas 
 Control de procesos industriales 

 
 
 
 


